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RESENJA

3.a) h=-0.09-0.337j,4= 0.09 - 0.371j,4= -0.09 + 0.3371j4l= 1.414 +0.055j,5l= 1.323 - 0.282
b) i1 = 0.35/2 cos(10000t-104.95°)i, = 0.38/2 cos(10000t-76°)3 = 0.35/2 cos(10000t+75°),

is = 1.412 cos(10000t+2.23°)js = 1.35/2 cos(10000t-12.03°)
Q= —0.84VAr

) S=2.07 - 0.84j, P=2.07W;

4. a) Kondenzatori se ponaSaju kao kratak spoj zaigQal.
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b) Maksimalna amplituda izlaznog napona moze da 3\
Prema tome maksimalna amplituda ulaznog napone/fe=1.875V.
Na slici su primeri kada je amplituda 1.875V i 1.9vdrugom sléaju se vidi izobkenje.
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Ti me

c) DC poj&anje se dobija tako Sto se kondenzatori uklon®ia,ka samim tim i grane u kojima se oni
nalaze:
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Posto kroz + prikljgak nema struj® =V, pa jeV,=4V.

5.a)v, = 2Vy pod uslovom da tranzistor radi u direktnom aktivin@zimu.

Minimum napona na kolektoru je 8V tako da je maksinmapona na emitoru 7.8V, a maksimum napona
na katodi diode je 7.8V-0.6V= 7.2V Sto je ujedrmoax{V,}.

Prema tome maksimalni napon mexj= 7.2V /2=3.6V

b) Dok god tranzistor radi u direktnom aktivnomined v, = 2Vy , a

Vo=V +Veet+Vpt+Ro v / (ﬂ Rl):2\/|+1.2V:4VU +1.2V

Tranzistor odlazi u zagnje kada je napon na emitoru 9.8V a napon na kdiode 9.2V.

Tada jeVy= 9.2V /2=4.6V, ain= 18.4V +1.2V=19.6V.

Nakon toga je transistor u zésnju, i promena ulaznog napona neeaitiav;, dok operacioni pojava
odlazi u pozitivno zaséenje jednako njegovom pozitivnom napajanju.
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VC = VCC - Rclc = 4.06V
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b)

I
Gm = V—C = 79.2mS ~ 80mS
T
Ty = £ 12sk0

9m

AV = ngC = 240

R, = 27, = 2.5kQ



